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LA GOUVERNEURE HOCHUL PARTICIPE A LA CEREMONIE D’ACHEVEMENT DU
GROS CEUVRE DU BATIMENT NANOFAB REFLECTION, UN PROJET D’UN
MILLIARD DE DOLLARS DE NY CREATES

Il s’agit du futur centre public de lithographie EUV a haute NAV le plus
sophistiqué d’Amérique du Nord, qui permettra de développer et de relocaliser la
prochaine génération de technologies de semi-conducteurs

L’investissement de la gouverneure a permis d’obtenir 9 milliards
d’investissements privés et d’asseoir le réle de New York en tant que leader
mondial en matiére de recherche et de développement pour les puces semi-

conductrices de nouvelle génération.

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui 'achévement du gros ceuvre du
batiment NanoFab Reflection, pierre angulaire de I'investissement d’'un milliard de
dollars accordé par la gouverneure au complexe Albany Nanotech de NY Creates. Il
s’agit d’'une étape majeure dans l'initiative de 10 milliards de dollars et dans la stratégie
de I'Etat de New York visant a renforcer la dominance américaine dans le secteur des
semi-conducteurs. Ce nouveau batiment hébergera le premier centre public national de
lithographie EUV a haute NAV, doté de capacités de recherche et développement les
plus sophistiquées au monde.

Le batiment de 28 800 m? (310 000 pieds carrés) de NanoFab Reflection est un
élément clé de la stratégie mise en place par la gouverneure pour le développement
des semi-conducteurs. C’est aussi la pierre angulaire de l'investissement qu’elle a
accordé pour le développement du complexe Albany NanoTech de NY Creates, qui est
d’ores et déja le premier centre public-privé de recherche et développement dans le
secteur des semi-conducteurs aux Etats-Unis. Ce projet permettra la création de
centaines d’emplois permanents dans le domaine des hautes technologies. Il générera
9 milliards de dollars d’investissements privés et jouira de partenariats étendus avec
des universités, des programmes de formation du personnel et des sociétés mondiales
spécialisées dans les semi-conducteurs. La cérémonie du bouquet final marque la pose
de la derniére poutre d’acier de la structure de NanoFab Reflection, preuve que les
travaux progressent dans les délais impartis. lls devraient étre totalement achevés d’ici
la fin de I'an prochain.



« Cette étape représente une avancée majeure pour I'avenir de la recherche de pointe
sur les puces électroniques, ici, au coeur de I'Etat de New York, » a déclaré la
gouverneure Hochul. « Grace a cet investissement d’'un milliard de dollars que j’ai
obtenu pour NY Creates, nous avons ouvert la perspective d’emplois de qualité, de
communautés plus fortes et d’'une économie fondée sur I'innovation qui permettra a
notre Etat de rester compétitif sur la scéne internationale. »

Le président de NY Creates, Dave Anderson, a déclaré : « La cérémonie du bouquet
final de NanoFab Reflection n’est pas un simple événement de chantier : elle ouvre un
nouveau chapitre dans I'histoire de I'innovation en semi-conducteurs de New York. Tout
ceci est le fruit de I'investissement stratégique obtenu par la gouverneure pour cette
construction et des équipements EUV a ouverture numérique élevée qui attirent déja les
industries du monde entier. Le centre de lithographie EUV a haute NAV est exactement
le type de projet de recherche et de développement visionnaire et a fort impact qui
constitue 'ADN de Creates. Nous sommes fiers de voir New York continuer de se
concentrer sur la recherche et le développement en matiére de puces. C’est cette
détermination, ainsi que les résultats déja obtenus, qui font de notre Etat un lieu dédié
aux technologies de demain. »

La présidente, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Hope Knight, a
déclaré : « Sous la direction de la gouverneure Hochul, 'Etat de New York continue
d’investir de maniére stratégique dans la recherche, le développement et la production
afin de développer notre écosystéme de semi-conducteurs. Aujourd’hui, nous venons
de franchir une étape supplémentaire pour faire de New York la plaque tournante de la
production nationale de semi-conducteurs. En combinant des fonds publics et privés,
NanoFab Reflection contribuera a stimuler I'innovation dans ce secteur dynamique
grace a la collaboration de partenaires importants, issus du monde universitaire et de
l'industrie. »

NanoFab Reflection comportera plus de 4 600 m? (50 000 pieds carrés) de salles
blanches a la pointe de la technologie, congues pour les travaux de recherche et de
développement en matiére de semi-conducteurs les plus innovants et les plus rigoureux
au monde. Le centre hébergera I'appareil de lithographie EUV a ouverture numérique
élevée d’ASML, I'outil le plus performant au monde pour I'impression des composants
miniatures qui alimentent les puces de nouvelle génération. Ce nouvel équipement
devrait arriver dans le complexe Albany NanoTech d’ici mi-2026 et permettra de
produire des puces plus puissantes et plus rapides pour répondre aux besoins
croissants de I'informatique tout en augmentant I'efficacité énergétique.

L’engagement de la gouverneure Hochul en faveur de I'industrie des semi-
conducteurs

L’étape célébrée aujourd’hui s’inscrit dans la lignée de I'engagement pris par la
gouverneure Hochul de rapatrier la production, la recherche et le développement dans
le domaine des semi-conducteurs au sein de 'Etat de New York. Sous la direction de la
gouverneure Hochul, le nord de I'Etat de New York a connu une reprise importante des
investissements dans le domaine des semi-conducteurs. La création du centre de



lithographie EUV a Albany s’inscrit dans la continuité de 'engagement visant a faire de
I'Etat de New York un pdle mondial en matiére de fabrication de puces. Depuis I'entrée
en fonction de la gouverneure, I'Etat de New York s’est imposé comme I'écosystéme
qui connait la plus forte croissance en matiére de semi-conducteurs a I'échelle
nationale. La gouverneure Hochul a obtenu plus de 124 milliards de dollars
d’investissements dans cette nouvelle industrie, des sommes importantes ayant
notamment été accordées a Micron, GlobalFoundries et aux leaders de la chaine
d’approvisionnement en semi-conducteurs tels que Edwards Vacuum, TTM, Menlo
Micro et AMD. Les montants investis par 'Etat de New York dans les semi-conducteurs
jouent un réle direct dans le rapatriement de la recherche sur les puces électroniques et
de la production correspondantes aux Etats-Unis. |ls permettent de garantir la sécurité
des chaines d’approvisionnement, de renforcer la sécurité nationale et d’assurer la
compétitivité américaine. On estime que d’ici la fin de la décennie, le nord de I'Etat de
New York aura produit plus de puces électroniques que tous les autres sites analogues
aux Etats-Unis. La croissance de cet écosystéme promet la création de milliers
d’emplois bien rémunérés pour les New-Yorkais et un remodelage complet de la
trajectoire économique empruntée par tout I'Etat.

Le sénateur Charles Schumer a déclaré : « L’achévement de ce nouveau chantier de
NanoFab Reflection constituera, pour Albany NanoTech, un pas de géant dans sa
stratégie pour s'imposer comme un centre de renommeée mondiale, a la pointe de la
technologie en matiére de recherche et de développement pour les semi-conducteurs,
capable d’assurer la dominance de notre pays sur ce marché. Grace a I'impulsion
donnée par la gouverneure Hochul, New York hébergera bientbt le premier centre privé-
public national de lithographie EUV a haute NAV. Ce site renfermera les machines les
plus perfectionnées au monde pour la recherche sur les micro-puces et offrira aux
meilleurs scientifiques, universités et sociétés d’Amérique un environnement
d’expérimentation qui garantira que les prochaines grandes découvertes
technologiques seront faites chez nous, et non en Chine. L’étape franchie aujourd’hui
prouve, une fois de plus, qu’Albany NanoTech est le complexe qui permettra aux Etats-
Unis de garder une longueur d’avance dans le secteur des semi-conducteurs, véritable
moteur de notre économie. »

Patricia Fahy, sénatrice de I'Etat, a déclaré : « L’étape franchie aujourd’hui est un
pas de plus vers le statut de capitale nationale de la recherche en semi-conducteurs
que brigue la Capital Region. Les travaux du centre de lithographie EUV a haute NAV
progressent, sur le complexe Albany Nanotech et les avantages qui en découleront
pour nos communautés seront immenses. La création d’emplois bien remunérés, qu’ils
soient hautement qualifiés ou sans diplédme universitaire, les retombées économiques
pour les entreprises et les quartiers environnants, ainsi que les investissements dans
les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques,
mais aussi dans la recherche scientifique locale, porteront leurs fruits pendant de
nombreuses années. Grace aux solides investissements consentis par la gouverneure
Kathy Hochul, la SUNY et 'Assemblée législative de I'Etat, Albany et la Capital Region
se sont imposés comme des leaders sur le plan national en matiére de recherche en
nanotechnologie et en semi-conducteurs. Elles enregistrent des avancées significatives



les unes apres les autres, et je suis impatient de découvrir le fruit de leur travail et leurs
réussites futures. »

Gabriella Romero, membre de I’Assemblée, a déclaré : « La cérémonie du bouquet
final célébrée aujourd’hui pour le projet a 1 millard de dollars de NY CREATES,
NanoFab Reflection, est bien plus qu’une étape de construction : elle illustre
'engagement indéfectible de New York, afin de s'imposer comme leader mondial de
'innovation en semi-conducteurs. Les investissements majeurs comme celui-ci sont
porteurs de développement d’une recherche de pointe, de création d’emplois de qualité
et de croissance économique sur le long terme pour notre région. Avec ce nouveau
centre de lithographie EUV a haute NAV, New York ne prépare pas simplement I'avenir
de la technologie : elle le construit ici, a Albany. »

John T. McDonald Ill, membre de I’Assemblée, a déclaré : « Aujourd’hui, nous
célébrons une étape majeure pour le centre NanoFab Reflection et le complexe Albany
NanoTech de NY Creates au sens large. New York continue d’investir dans I'avenir des
semi-conducteurs et de s'imposer comme leader de ce secteur avec un site majeur, ici,
dans la Capital Region. Merci a la gouverneure Hochul, a NY Creates et a tous les
partenaires qui continuent de se donner, en priorité, pour cet objectif. »

La maire de la ville d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Merci a la gouverneure
Kathy Hochul qui a travaillé sans relache pour obtenir un investissement historique en
faveur du secteur des semi-conducteurs. Cette cérémonie est une nouvelle étape
importante pour la ville d’Albany, la Capital Region et I'Etat de New York : elle présage
de la création d’emplois bien rémunérés, d’envergure internationale, dans un secteur
d’avenir. L’engagement indéfectible de NY Creates s’inscrit dans le riche passé
d’Albany en matiére de développement d’innovations de pointe et assurera notre
leadership mondial en matiére de recherche et développement dans la technologie
EUV. »
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